Фазовый переход полупроводник-металл в диоксиде ванадия: обзор работ и результаты воздействия импульсного СВЧ поля
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В работе представлен современный обзор работ по фазовому переходу (ФП) полупроводник-металл в диоксиде ванадия (VO2​), при котором скачкообразно (до 105 раз) происходит изменение электрической проводимости. ФП под воздействием внешних факторов, таких как нагрев выше критической температуры (68oС), приложение значительного электрического поля, оптического возбуждения выше порогового значения или введения достаточных механических напряжений [1-3]. Для целого ряда практических применений необходимо быстрое и сверхбыстрое (~100 фс) управление переходом полупроводник–металл, который возникает при рождении электрон-дырочных пар из-за воздействия мощным импульсным лазером. Однако природа этого перехода до сих пор является дискутируемой.
Приведены оригинальные результаты по исследованию и практическому применению перехода полупроводник-металл в VO2 инициируемого неразогревающим СВЧ электрическим полем. Рассмотрены возможные механизмы фазового перехода под воздействием СВЧ поля. Показано влияние различных условий роста на фазовый переход в VO2.
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